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SQUARE PACKAGE DIMEMSION TABLE
DIMENSTON IN MM

A L - < - S =  7 E HL  A J

8 0.63 3 1 1.3 2 0.63 0.5 0.45 0.325 460810
e 0.5 3 1 1.3 & 1 0.5 0,45 0.e5 451210
e 0.63 4 2 2.3 3 1.3 0.5 0.45 0.325 461210
12 0.8 4 2 2.3 3 1.6 0.5 0.45 0.4 481210
16 0.5 3 1 1.3 & 1.5 0.5 0,45 0.e5 451610
16 0.63 4 2 2.3 3 1.95 0.5 0.45 0.325 461610
16 0.8 ) 3 3.3 4 2.4 0.5 0,45 0.4 481610
20 0.5 4 2 2.3 3 2.0 0.5 0.45 0.e3 452010
20 0.65 S 3 3.3 4 2.6 0.5 0.45 0.325 462010
20 0.8 ) 3 3.3 4 3.2 0.5 0,45 0.4 482010
24 0.5 4 2 2.3 3 2.5 0.5 0.45 0.e3 452410
24 0,65 ) 3 3.3 4 3.25 0.5 0,45 0.325 462410
24 0.8 S 4 4.3 ) 4.0 0.5 0.45 0.4 482410
28 0.5 ) 3 3.3 4 3.0 0.5 0,45 0.e5 452810
28 0,65 S) 4 4.3 S 3.9 0.5 0,45 0.325 462810
28 0.8 7 ) 5.3 S 4.8 0.5 0.45 0.4 482810
3e 0.5 ) 3 3.3 4 35 0.5 0,45 0.e5 453210
32 0.63 7 ) 5.3 S 4.55 0.5 0.45 0.325 463210
32 0.8 8 6 6.3 7 0.6 0.5 0.45 0.4 483210
36 0.5 S 4 4.3 ) 4.0 0.5 0.45 0.e3 453610
40 0.5 S 4 4.3 S 4.5 0.5 0.45 0.e5 454010
40 0,65 3 S) 6.3 7 5.85 0.5 0,45 0.325 464010
44 0.5 7 ) 5.3 S 2.0 0.5 0.45 0.e3 454410
44 0,65 3 S) 6.3 7 6.5 0.5 0,45 0.325 464410
48 0.5 7 ) 5.3 S 5.5 0.5 0.45 0.e3 454810
S5e 0.5 3 S 6.3 7 6.0 0.5 0.45 0.25 455210
56 0.5 3 S) 6.3 7 6.5 0.5 0,45 0.e5 455610
64 0.5 9 7 7.3 8 7.3 0.5 0.45 0.e3 456410
68 0.5 10 3 8.3 9 8.0 0.5 0,45 0.e5 456810
/e 0.5 10 S] 8.3 9 8.5 0.5 0.45 0.e3 457210
80 0.5 12 10 10.3 11 2.5 0.5 0,45 0.e5 458010
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HEIGHT TABLE
Cl C2 A

STANDARD 0,63 0.2/ 0,90

LOW PROFILE 0.38 0.7/ 069
TOLERANCE +/—= 010 +/— 0.05 +/- 015
CHECK AVAILABILITY OF OTHER SIZES
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